“Fizika va astronomiya problemiari”. XXIi Respublika elmi konfransi

“Fizika va astronomiya problemlari”. XXII Respublika elmi konfransi

Tiin1-xDyxSez KRISTALINDA NEQATRON EFFEKTI
(x: 0,01, 0,03, 0,05)

Riistoamzada N., Nurullayev Y.Q.
Baki Déviat Universiteti
nerminrustamzade@mail.ru

Figiki xassaleri genis temperatur intervalinda idara oluna bilan miiayysn
atom faizlidisproziy element atomlari vurulmus Tlinix  DysSez
mikroelektronika, kvant elektronikasi sahasinds tetbiq olunan maraqh
yarimkegirici birlosmoalardir. Bu tip yarimkegirici birlagmalar asasinda
hazirlanan miixtalif teyinath yarimkegirici elementler miikroelektronika,
avtomatik idarsetma sistemlarinda va miixtalif tipli tenzogevirici elementlarin
hazirlanmasinda perspektivli materiallardir [1].

TlIinSe; bark mahlul kristalinda 3 valentli indium atomlarinin gisman lantanoid
elementleri ila avez edilmasi hamin birlagmalarde yarimkegiricilik xtisusiyyati
qalmagla, hem da birlogmoalara giiclii maqnit xiisusiyyeti verir. Ona gore da
miirokkab torkibli yarimkegiricilorin VAX-nin tadqiqi praktik baximdan vacibdir.
izotrop kristallar tigiin corayan sixhig1 xarici sahaden xetti asihdir / = oE. Zaif
elektrik sahalarinda f -nin E-dan asililig1 koordinat baslangicindan kegan diiz xatdir
Giiclii elektrik sahasinin tesiri il yiikdagtyicilar qizmar hala ke¢dikda volt-amper
xarakteristikasinda xatti asililiq miisyyan daracads pozulur. Bels halda volt-amper
xarakteristikalan diferensial kegiricilik anlayigt ile xarakteriza olunur. Diferensial
kegiriciliyi (04) asagidak kimi ifade etmak olar [1]:

P R A
d|E| d|E|

sakil 1. Disproziy element
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VAX-in miayyan oblastinda kegiricilik els stiratla artir ki, carayan sixliginin
artmasi ila niimunada saha intensivliyi azalir, manfi diferensial kegiricilik
miisahide olunur. Carayan sixhginin sonraki artimi yena do manfi diferensial
kegiricilik yaradan sababin aradan qalxmasina sabab olur vo E-nin artmast il b
da artir. Bu halda volt-amper xarakteristikasinda S-sakilli asililiq miisahida
olunur. Burada xarici elektrik saha intensivliyi E-nin E;-1s E; arasinda aldigi har
bir giymata carayan sixhginin ii¢ miixtalif giymati uygun gslir. Onlardan ikisi
xarakteristikanin saha intensivliyi artan, biri isa azalan (E"-ya gora) hissasina
uygundur. Manfi diferensial miigavimatin meydana ¢ixmasi ils bagh olan bu
hadisalar gevrilma va ya neqatron effektlor adlanir. $akil 1-da Tlin,_,Dy,Se,
kristalim igiin diferensial kegiriciliyin S-sakillii volt-amper xarakteristikasi
verilib.
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